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0.- DESCRIPTORSB.O.E.

Procesos de fabricacién de circuitos integrados. Circuitos electronicos integrados, tecnologias y alternativas.
Disefio de circuitos mixtos anal égico-digitales.

1.- OBJECTIUS

Els objectius principals d'aguesta assignatura consisteixen en introduir a lI'alumne en el mon de la
microelectronica. Es pretén proporcionar coneixements suficients per que un alumne sigui capag d'entendre
elsprocessosi etapes que es duen aterme en el disseny, fabricacid i test d'un circuit integrat VLSI.

2.- PROGRAMA
2.1- Teoria

Tema 1.-Introducci6 al's sistemes microel ectronics.

Tema 2.-. El transistor MOS. Tecnologia CMOS. Circuits basics.

Tema 3.- Disseny Microelectronic. Alternatives, einesi metodologies de disseny.

Tema 4.- Processos tecnol ogics de fabricaci6 de circuits integrats.

Tema 5.- Caracteritzacié de circuits integrats. elements parasits, interconnexionat, retards, dissipacié de
poténcia, dimensionat dels dispositius, encapsulats, etc, ...

Tema 6.- Funcions i Estructures Logiques. Logiques estétiuges, 10giques dindmiques, disseny avancat,
Itécniques low-power, generacid i distribuci6 de rellotge, ...

Tema 7.- Blocs Analdgics Basics dins un Sistema. Referéncies de tensio, amplificadors, referéncies de
corrent, convertidors, €tc ...

Tema 8.- Test de circuits microelectronics. Introduccio a test classic, DBT (defect based test), Técniques
scan, Introducci6 al BIST, test per corrent, tendéncies actuals.

2.2- Practica

problemes, practiques introductories (disseny full-custom, disseny semi-custom), i disseny d'un sistema
microel ectronic) .
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4.- CRITERISD'AVALUACIO

Lanotafinal serael promig entre la nota d'examen final i la nota obtinguda a les practiques, sempre que
ambdues notes siguin iguals o superiors a 5.

5.-TUTORIES

Atesa la necessitat de compaginar |es tasques de docéncia, recercai gestio, I' horari de tutories seraflexible,
segons les disponibilitats d’ alumnesi professors

6.- ADRECA ELECTRONICA | ALTRESINFORMACIONS

dfseir4@ps.uib.es, miguel.roca@uib.es

Ubicacio dels professors:
Despatxos 6A i 23 respectivament. Edifici Mateu Orfila. Departaemnt de Fisica. 3% pis.
Telf. 971-172838 i 971-173137, respectivament



